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Ve Source de tension | Une source de courant DC fournit le méme courant
e — constante. continu pour différentes valeurs de charges.
R, +R,

Vit = Veo Tension de | Vy = tension du circuit ouvert.
Thévenin.

Ry = Rco Résistance de | Ry = résistance quand toutes les sources sont annulées
Thévenin. et que la résistance de charge est enlevée.

Iy= I Courant de Norton. | Courant de sortie quand la charge est court-circuitée.

Ry =Rce =>Ry =Ry Résistance de | Ry = résistance quand toutes les sources sont annulées
Norton. et que la résistance de charge est enlevée.

Vo Comparaison entre
Iy = R_ Thévenin et Norton.
TH
Vg = InRy Comparaison entre
Thévenin et Norton.
Rysie =R, + R, Diode. Limite pour la diode au-dela de la tension de seuil.0
Py ="VplIp Diode. Puissance dissipée par la diode.
Priox = Vivaw-dvtax Diode. Puissance maximale dissipée par la diode.
Vp = 0,7+Ip.Resrie Diode. Tension dans la diode en troisiéme approximation.
v, -V, Rgerie pour la diode.
serie 12_11
/ Ve—V, Diode. C’est I’équation de la droite de charge.
D RS
Veouy = Ve Diode avec | Tension de sortie d’un redresseur simple alternance
redresseur  simple | (cas idéal).
alternance.
V, Diode avec | Valeur moyenne de la tension simple alternance.
Vewey = 7 redresseur  simple
alternance.
Jrouy = Jiin Diode avec | Fréquence a la sortie du redresseur.
redresseur  simple
alternance.
Veouy = Vean-0,7[V] Diode avec | Tension de sortie d’un redresseur simple alternance en
redresseur  simple | deuxiéme approximation.
alternance.
v, Rapptf)rt . de
e p— transformation d’un
N, / N, transfo.
2V, Diode avec | Valeur moyenne de la tension en double alternance.
VP(DC) = redresseur  double
alternance.
Siouy = 2 im) Diode avec | Fréquence a la sortie du redresseur.
redresseur  double
alternance.
Veouwy = Vean-0,7[V] Diode avec | Tension de sortie d’un redresseur double alternance en
redresseur  double | deuxiéme approximation.
alternance.
2V, Diode avec | Valeur moyenne de la tension avec un redresseur en
VP(DC) = 7 redresseur en pont. pont.

ﬁout) = Zﬁin)

Diode avec
redresseur en pont.

Fréquence a la sortie du redresseur.
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VP(mn) = VP(m)-I ~4[ V]

Diode avec
redresseur en pont.

Tension de sortie d’un redresseur en pont en deuxiéme
approximation.

X.=2. 7w fL Filtre LC. Réactance de la bobine.
Vioury = 2_V(m) Filtre CL. Tension de sortie du filtre.
v I Filtre CL. Ondulation résiduelle.
"fC
TIC=2.Vp Redresseur simple | TIC= tension inverse de créte = tension maximale sur
alternance avec | une diode bloquée.
filtre a
condensateur.
TIC = Vp Redresseur double | TIC= tension inverse de créte = tension maximale sur
alternance avec | une diode bloquée.
filtre a
condensateur.
TIC = Vp Redresseur en pont | TIC= tension inverse de créte = tension maximale sur
avec filtre a | une diode bloquée.
condensateur.
R, Polarisation ~ d’un
POL — R +R, ¥ bc limiteur.
/ VeV, Diode Zener. Loi d’Ohm pour la diode Zener.
N RS
R, Diode Zener. Fonctionnement au claquage.
TH — Vs
R, +R,
/ VeV, Diode Zener. Courant série.
N RS
Vv, Diode Zener. Courant dans la charge.
I, =—
RL
Iy=1,+I; Diode Zener. Courant Zener avec la loi de Kirchhoff.
Vi =V, + LR, Diode Zener. Tension de sortie en deuxiéme approximation.
AV, =1;.R; Diode Zener. Ecart de la tension de sortie par rapport au cas idéal.
R, Diode Zener. Effet sur I’ondulation.

V =—V,.
R(out) *" R(in)
R, +R,

VS(min)
RS(max) = [V— - lj'RL(min)
z

Diode Zener.

Relation qui prévoit quand un circuit va cesser d’étre
efficace.

Diode Zener.

v . Relation qui prévoit quand un circuit va cesser d’étre
R _ S (min) VA i
Smax) = ] efficace.
L(max)
V.-V Diode Courant d’une diode électroluminescente.
] S D , .
ST p électroluminescente.
N
Ig=1Ic+1Ip Transistor.
Vs =V Transistor.
] B
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1. Transistor. Alpha est trés légérement inférieur a 1 car Ic est
Apcy = I_ quasiment égal a I,
E
I. Transistor. Aussi appelé gain de courant car un faible courant de
Boc = I_ base donne un grand courant collecteur.
B
Ve=Vee—Re. e Montage émetteur
commun.
Pp=Veg-1c Transistor. Puissance dissipatrice par le transistor.
Vee Transistor polarisé | Le point de saturation donne le courant collecteur
1 Clsat) = R par la base. maximal pour le circuit.
C
1. (sat) Transistor polarisé
ﬂDC(sat) = par la base.
IB
/ Vs = Ve Tran,S}stor polarisé
E™= par I’émetteur.
RE
R Polarisation par | !place R1 et R2 : R1 en haut et R2 en bas.
V. = 2 V .. .
8= p ot diviseur de tension
! 2 de base.
o Polarisation par | Coordonnées de la droite de charge.
Leioary = R —+ R diviseur de tension
¢ £ de base.
C> 10 Condensateur  de
= couplage.
27 f i (R + R,) plag
Cd> 10 Condensateur de
o f R, découplage.
' 25mV Transistor en | Résistance équivalente d’émetteur.
= 7 alternatif.
E
iy Transistor en | B en alternatif est appelé Afe.
Bac = hfe= l_ alternatif.
B
Viowy = -Re..ic Montage
amplificateur a
émetteur commun.
Vour) R, Montage Le — réprime I’inversion de phase.
=T, amplificateur a
Viin) re émetteur commun.
fem & Mont.age ‘
=7 amplificateur a
r'e .
cmetteur commun.
z, =B, Modg¢le alternatif du
transistor
Zow=Rc Modéle alternatif du
transistor
R, Amplificateur
Ad=—— stabilisé
r'e+r,
Zin(base) = Bre+ry,) Amplificateur

stabilisé
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VCC B VCE

I. =
C RE

Amplificateur
émetteur commun

Rc

A=——
r'e+ry

Gain en tension
(AC) amplificateur
émetteur commun

_ n2
Zin(base) - ﬂ 'RE

Montage Darlington

7
ID:IDSS'(I_ =

GS(off)

)2

Transistor JFET

VD:VDD_RD . ID

Polarisation par la
grille d’un JFET

%
R

S (optimale) == [
DSS

GS(off)

Polarisation
automatique
JFET

d’un

R,

Vi =Vop o2 =

PP"R, +R,

Vs

Polarisation par
diviseur de tension
de grille (et réaction
de source) d’un
JFET

Ry =Rg. On se foutde Ry, car zingper) >>>

Polarisation par
diviseur de tension
de grille (et réaction
de source) d’un
JFET

Gain d’un JFET en
alternatif

_RD

rg+—
gm

Gain d’un JFET en
alternatif avec une
résistance de
stabilisation

Vin = Vgs (1+ gmRyg)

Amplificateur a
drain commun

Vour = &M . Vgs . Ry

Amplificateur a
drain commun

Amplificateur a
drain commun

Si 1/gm << Rg, alors A =1

P
G = ~ou
P

in

Gain en puissance

G’ =10.og G

Gain
décibel

exprimé en

Relation entre gain
en puissance et gain
en tension

Relation entre gain
en puissance et gain
en tension

Relation entre gain
en puissance et gain
en tension

Si il y a adaptation, alors G = 42. A =20 log A
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1
X . =—
© wC

Impédance d’un
condensateur

Vour = Aor..(Vi—V3)

Tension de sortie
d’un ampli op.

Aoy idéalement = 00 . App = gain en mode différentiel.

Iy Courant de | Idéal=0
I in(pol) — I_ polarisation d’entrée
B2 d’un ampli op.
_ 5 Idéal =0
Loy = L1 =1 C’ourar}t de décalage
d’entrée.
[ N 1 in(off) C,ourant ' d’entrée
Bl = Lin(pory = d’un ampli op.
2 Quand I'un est positif, I'autre est négatif. Pour un 741, leurs
i Courant d’entrée | valeurs varient entre 70 et 90 nA
J - Lintof) X _
82 = Lincpory T _2 d’un ampli op.

_ verreur

V. =
in(off)
A,

Tension de décalage
d’entrée.

Idéalement = OV. La tension qu’il faudrait mettre a I’entrée pour
avoir la méme tension d’erreur en sortie.

Vl + V2
Verreur = (TJACM

Tension d’erreur.

Idéal = 0.

CMRR = 2010gjﬂ

CM

Idéal = 0. CMRR = taux de réjection en mode commun.

Temps de montée.

[V/pis]

Bande passante
grands signaux
maximale =
fréquence
maximale.

Gain en tension
d’un montage
amplificateur
inverseur.

Malvino le met en valeur absolue !

Montage
amplificateur
inverseur.

- Wout
J_—;

Impédance d’entrée
d’un montage
amplificateur
inverseur.

Bande passante en
boucles fermées
d’un montage
amplificateur
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inverseur.

fr

BP, =T
AOL

Bande passante en
boucles fermées d’un
montage amplificateur
inverseur.

v o= zv Tension d’erreur
erreurin erreur d’entrée d’ul’l montage
amplificateur
inverseur.
= Tension d’erreur 1
Vierreur = ]m(pol) 'RBZ 5
d’un montage
amplificateur
inverseur.
I Tension d’erreur 2
=R in(off') d& t
V2€rreur - f'p2- 2 un . montage
amplificateur
inverseur.
. 9
Vierrewr = Vintoft) T’ens10n d’erreur 3
d’un montage
amplificateur
inverseur.
: b
verreurout = ACZ ‘Verreurin Ten_SIOH’ d erreur de
sortie d’un montage
amplificateur
inverseur.
R, Gain en tension _
Ao = +1 d’un montage —
R |
! amplificateur non
inverseur.
- -
+
R
v, =V, =V, Montage
amplificateur non
inverseur.
R, Montage
Vo = Vour- R +1 amplificateur  non
1 inverseur.

R, Montage _
ca = = i u —
4 R +1=1 amplificateur 0

! suiveur.
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v, =V,, Montage
amplificateur
suiveur.
Montage
v v . RF
Vou = —Rp (Fl RZJ amplificateur W1 R2 AAA,
I 2 sommateur ou . A
i1 42 Ra vout
mélangeur. . A, ™
[F
v, =4, Etude de la contre- | Idéal : Zi,= 00 ; Zo, = 0.
réaction : SVCV.
i, =A.i, Etude de la contre- | Idéal: Zj, =0 Zgy = 0.

réaction : SICI.

Etude de la contre-
réaction : SICV.

Idéal :

Ziy=00; Zyy= 0.

Etude de la contre-
réaction : SVCI.

Idéal : Zin =0 5 Zout =0.

Gain de boucle = Ap;.B

Etude de la contre-
réaction.

B = taux de réaction.

VoL Tension de | Valable pour TOUS les montages.
VdistomionCL = 1+ AB distorsion
B VoL Valable pour TOUS les montages.
Yo 11 4B

BP., = BP,, (1+ AB)

Bande passante.

Valable pour TOUS les montages.

svev SVCI SIcV SICI
Vin in vin lin

Gain en tension Transrésistance Transconductance Gain en courant
Formule R 1 R

A, =—2+1 R, =-R, g, =— A =—(—+1)

1 R 1 Rl

Zincr R R

Z. . \l+AB ! Z. 1+ AB !

mOL( ) 1+A anL( ) 1+AB
Zou V4 VA
“ LomoL_ ou0L R (1+4) R (1+4)

1+ AB 1+ A4

BPc. BP,, (1+ 4B) BP,, (1+ A) BP,, (1+ A) BP,, (1+ A4B)




